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	外围名称
	规格
	备注
	1
	Microphone
	ECM抗干扰型,-32±3DB@2V,RL=2.2KΩ，背极300uA，SNR≥70DB全指向，屏蔽
	2
	Speaker
	喇叭≥2.4W,4Ω   喇叭≥1.6W,8Ω 
	参照功放失真10%选型
	3
	Reset
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